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Ukiad nadzorujacy stan linii telemetryczne;

Przedmiotem wynalazku jest uktad nadzorujacy stan linii telemetrycznej, zwlaszcza w urza-
dzeniach sygnalizacyjnych.

Znany uktad nadzorujacy stan linii telemetrycznej zawiera sterowane Zrodto napigcia, czion
sygnalizacji, Zzr6dlo napig¢cia odniesienia oraz indywidualnie dla kazdego progu wzmacniacz
réznicowy. '

Z kazdej pary tranzystoréw wzmacniacza réznicowego baza jednego tranzystora polaczona
jest ze sterowanym Zroédiem napigcia, a baza drugiego tranzystora potaczona jest z Zr6diem
napigcia odniesienia. Co najmniej jeden z kazdej pary tranzystoréw potaczony jest kolektorem z
cztonem sygnalizacji, a pozostale tranzystory potaczone sa kolektorami z plusem lub minusem
napigcia zasilania. Emitery tranzystoréw dotaczone sag do odrgbnych zZrédet pradu. Rozwigzanie
takie powoduje, ze uktad nadzorujacy stan linii telemetrycznej jest bardzo ztozony, a wigc i wysokie
sa koszty przypadajace na jedng lini¢ dozorowa. -

Zgodnie z wynalazkiem uktad ma wieloprogowy dyskryminator pradu ztozony z tranzystorow
typu npn lub pnp. Baza jednego z nich dotaczona jest do Zr6édta napigcia odniesienia, a jego
kolektor potaczony jest z plusem lub minusem napigcia zasilania. Bazy pozostatych tranzystoréw
dolaczone sg do zrédta napigcia sterowanego sygnatem wejsciowym, a ich kolektory dotgczone sg
do czlonu sygnalizacji. Emitery wszysikicit tranzystoréw dotaczone s3 do sterowanego Zrodta
pradowego, do wejscia ktdrego dotaczone jest rOwniez sterowane Zrodto napigcia. Takie rozwigza-
nie zapewnia wzrost statosci parametroéw elektrycznych uktadu nadzorujacego stan linii telemetry-
cznej, a przez to zwigkszenie niezawodnosci dziatania.

Przedmiot wynalazku w przyktadowym wykonaniu pokazano na rysunku, ktéry przedstawia
schemat blokowo-ideowy uktadu nadzorujacego stan linii telemetrycznej.

Jak pokazano na rysunku w cztonie progowym 1 baza tranzystora T dofaczona jest do Zrodia
napigcia odniesienia 2, a jego kolektor dofaczony jest do napigcia zasilania Uz. Bazy tranzystoréw
T1-Tn dotaczone do sterowanego Zrédla napigcia 3, a ich kolektory dolaczone sa do cztonu
sygnalizacji 4. Emitery tranzystoréw T i T1-Tn dotaczone sa do sterowanego zrédta pradu 5. Do
wejscia a tego Zrodta dotaczone jest sterowane Zrédto napigcia 3.

Przy braku sygnatu wejSciowego Sw tranzystor T przewodzi, a tranzystory T1-Tn s3 zatkane.
Sterowane Zrodto pradu § zasila niewielkim pradem tranzystor T. Przy wzroscie wartosci sygnatu
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wejSciowego Sw wzrasta warto$é pradu podawanego ze sterowanego Zrédta pradu § na emitery
tranzystoroOw cztonu progowego 1. Po osiagnigciu zatozonej wartosci tego sygnatu, napigcie na
bazie tranzystora T1 osigga warto$¢ rowna napigciu istniejacemu na bazie tranzystora T. Zaczyna
przewodzié tranzystor T1, obnizajac do wielkoséci poczatkowej warto$¢ pradu podawanego na
emiter tranzystora T. Przy dalszym wzro$cie sygnatu wyjSciowego Sw rosnie prad bazy tranzystora
T1, powodujac wzrost pradu pobieranego przez emiter, tego tranzystora. Wzrost ten skompenso-
wany jest wzrostem wydajno$ci sterowanego Zrédta pradu .

Po osiagnigciu przez sygnal wejsciowy Sw kolejnej zatozonej wartosci progowej, sposdb
kompensacji wzrostu pradu pobieranego przez tranzystory T1-Tn powtarza si¢, a warto§¢ pradu
pobieranego w tym czasie przez tranzystor T jest wielkoscig praktycznie stala.

Czton sygnalizacji 4 okre§la stan linii telemetrycznej w zalezno$ci od stanu tranzy-
stor6w T1-Th.

Zastrzezenie¢e patentowe

Uktad nadzorujacy stan linii telemetrycznej zawierajacy czton progowy, czton sygnalizacji,
zrédto pradu i Zrédto napigcia odniesienia, znamienny tym, ze ma wieloprogowy dyskryminator
pradu zlozony z tranzystoréw typu npn lub pnp, w ktérvm baza jednego tranzystora (T) dotaczona
jest do Zrédia napigcia odniesienia (2), a jego kolektor polaczony jest z plusem lub minusem
napigcia zasilania (Uz), natomiast bazy pozostatych tranzystoréw (T1-Tn) dotaczone s3 do —
sterowanego sygnatem wejsciowym (Sw) — Zrodla napigcia (3), a kolektory do cztonu sygnalizacji
(4), za$ emitery wszystkich tranzystoré6w (T) i (T1-Tn) dotaczone sa do sterowanego Zrédia
pradowego (5), do wejscia (a) ktérego dotaczone jest rowniez sterowane Zrédto napigcia (3).
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